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ИНТЕНСИВНЫЙ ИСТОЧНИК ИМПУЛЬСНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАДИОГРАФИИ 
Н.В. Жарова, В.К. Петин, И.В. Лавринович, Н.А. Ратахин, В.Ф. Федущак, С.В. Шляхтун, А.А. Эрфорт
Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия, lavrivan@mail.ru
Представлено описание импульсного рентгеновского аппарата для высокоскоростной радиографии. Формирование высоковольтного импульса осуществляется по схеме линейного импульсного трансформатора, который заряжает емкость 1,2 нФ до напряжения 600-700 кВ за 120 нс. Параллельно емкости включен рентгеновский диод обращенного типа. Анод выполнен в виде иглы диаметром 2 мм, катод – цилиндр диаметром 16 мм. Ток в диоде 3,5 кА, длительность на полувысоте 100 нс. Доза рентгеновского излучения на расстоянии 1м составила 15 мР, длительность излучения 60 нс.
Работа выполнялась согласно распоряжения СО РАН №15000176 от 08.04.2005 г.
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